
Table S1
Composition data

	Glass Family
	Chalcogenide Glass Composition
	Measured Density
(gm/cc)
	Calc. Density  (gm/cc)
	Ref.

	Ge-Ga-Se
	80 GeSe2 - 20 Ga2Se3
	4.420
	4.370
	DA33

	Ge-Ga-S
	75 GeS2-25 Ga2S3
	2.955
	2.867
	DA12

	Ge-Ga-S
	83 GeS2-17 Ga2S3
	2.891
	2.830
	DA12

	Se
	Se
	4.276
	4.275
	DA29

	Ge-Ga-Se
	Ge16-Ga20-Se64
	4.450
	4.450
	DA29

	Ge-Ga-Se
	Ge19-Ga5-Se76
	4.340
	4.313
	DA29

	Ge-Ga-Se
	Ge16-Ga5-Se79
	4.360
	4.308
	DA29

	Ge-Ga-Se
	Ge15-Ga10-Se75
	4.420
	4.339
	DA29

	Ge-As-Se
	Ge5.56-As33.33-Se61.1
	4.579
	4.589
	DA33

	Ge-As-Se-Pb
	Ge5.35-As32.09-Se60.7-Pb1.86
	4.688
	4.710
	DA33

	Ge-As-Se-Pb
	Ge5-As30-Se60-Pb5
	4.850
	4.938
	DA33

	Ge-As-Se-Pb
	Ge4-As26.1-Se58.5-Pb11.4
	5.221
	5.480
	DA33

	Ge-Te
	Ge-Te4
	5.499
	5.506
	DA01

	Ge-Te
	Ge-Te5
	5.540
	5.539
	DA01

	Ge-Sb-S-Te
	Ge10-Sb30-S50-Te10
	4.290
	4.425
	DA02

	Ge-Sb-S-Te
	Ge20-Sb20-S50-Te10
	3.950
	4.016
	DA02

	Ge-Sb-S-Te
	Ge20-Sb20-S54.7-Te5.3
	3.760
	3.820
	DA02

	Ge-Sb-S-Te
	Ge25.4-Sb13.3-S51.1-Te10.2
	3.740
	3.745
	DA02

	Ge-Sb-S-Te
	Ge25.2-Sb13.1-S56.4-Te5.3
	3.540
	3.521
	DA02

	As-Se
	As33.33-Se66.67
	4.560
	4.583
	DA03

	As-Se-Cu
	As32.79-Se65.57-Cu1.64
	4.632
	4.627
	DA03

	As-Se-Cu
	As32.23-Se64.52-Cu3.22
	4.671
	4.670
	DA03

	As-Se-Cu
	As30.3-Se60.6-Cu9.1
	4.880
	4.840
	DA03

	As-Se-Cu
	As28.57-Se57.14-Cu14.29
	5.072
	5.003
	DA03

	As-Se-Cu
	As25-Se50-Cu25
	5.440
	5.384
	DA03

	Ge-As-Se
	Ge5-As5-Se90
	4.349
	4.307
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge5-As20-Se75
	4.472
	4.439
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge10-As20-Se70
	4.486
	4.446
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge10-As10-Se80
	4.405
	4.351
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge15-As10-Se75
	4.421
	4.359
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge20-As5-Se75
	4.397
	4.331
	DA04

	Ge-As-Se
	Ge15-As20-Se65
	4.474
	4.455
	DA04

	Ge-Se
	Ge15-As0-Se85
	4.357
	4.295
	DA04

	Ge-Se
	Ge10-As0-Se90
	4.341
	4.287
	DA04

	Ge-Se
	Ge20As0-Se80
	4.362
	4.304
	DA04

	As-Se
	As15-Se85
	4.390
	4.383
	DA05

	As-Se
	As20-Se80
	4.430
	4.433
	DA05

	As-Se
	As25-Se75
	4.490
	4.487
	DA05

	As-Te-Se
	As30-Se50-Te20-Ga00
	4.888
	4.886
	DA06

	Ga-As-Te-Se
	As29-Se50-Te20-Ga1
	4.912
	4.875
	DA06

	Ge-Sb-Se
	Ge26.67-Sb8-Se65.33
	4.580
	4.520
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge23.33-Sb12-Se64.67
	4.730
	4.651
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge20-Sb16-Se64
	4.880
	4.797
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge31.67-Sb2-Se66.33
	4.350
	4.365
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge30-Sb4-Se66
	4.440
	4.410
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge13.33-Sb24-Se62.67
	5.180
	5.119
	DA07

	Ge-Sb-Se
	Ge16.67-Sb20-Se63.33
	5.040
	4.954
	DA07

	As-Si-Te
	Si10-As20-Te70
	5.270
	5.331
	DA08

	As-Si-Te
	Si10-As25-Te65
	5.260
	5.321
	DA08

	As-Si-Te
	Si10-As40-Te50
	5.090
	5.292
	DA08

	As-Si-Te
	Si15-As40-Te45
	4.880
	5.116
	DA08

	As-Si-Te
	Si20-As10-Te70
	4.960
	5.052
	DA08

	As-Si-Te
	Si20-As15-Te65
	4.900
	5.028
	DA08

	Ge-As-Se
	AMTIR-1
	4.415
	4.408
	DA09

	As-Se
	AMTIR-2
	4.597
	4.632
	DA09

	As-Se
	AMTIR-4
	4.498
	4.528
	DA09

	As-Se
	AMTIR-5
	4.606
	4.620
	DA09

	As-S
	AMTIR-6
	3.187
	3.192
	DA09

	As-Se
	AMTIR-7
	4.538
	4.575
	DA09

	Ge-Sb-Se
	Ge28-Sb12-Se60
	4.656
	4.660
	DA10

	As-Se
	As40-Se60
	4.633
	4.661
	DA10

	As-S
	As40-S60
	3.202
	3.192
	DA10

	Ge-As-Se-Bi
	Ge2.97-As19.49-Se60.59-Bi16.95
	5.623
	5.609
	DA13

	Ge-As-Se-Bi
	Ge4.35-As26.09-Se60.87-Bi8.70
	5.184
	5.157
	DA13

	Ge-As-Se-Bi
	Ge5.07-As30.40-Se61.01-Bi3.52
	4.881
	4.831
	DA13

	Ge-Se
	Ge17-Se83
	4.340
	4.298
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge16-Se79-Ga5
	4.360
	4.308
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge15-Se75-Ga10
	4.420
	4.339
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge14-Se71-Ga15
	4.500
	4.386
	DA14

	Ge-Se
	Ge20-Se80
	4.230
	4.304
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge19-Se76-Ga5
	4.340
	4.313
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge18-Se72-Ga10
	4.380
	4.344
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge17-Se68-Ga15
	4.440
	4.392
	DA14

	Ge-Ga-Se
	Ge16-Se64-Ga20
	4.450
	4.450
	DA14

	Ge-Te-Ag-I
	97.5(GeTe4.3) - 2.5(AgI)
	5.559
	5.534
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	95(GeTe4.3) - 5(AgI)
	5.591
	5.551
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	93(GeTe4.3) - 7(AgI)
	5.648
	5.565
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	90(GeTe4.3) - 10(AgI)
	5.758
	5.588
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	85(GeTe4.3) - 15(AgI)
	5.867
	5.631
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	80(GeTe4.3) - 20(AgI)
	5.951
	5.679
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	83(GeTe4.3) - 17(AgI)
	5.900
	5.682
	DA15

	Ge-Te-Ag-I
	82(GeTe4.3) - 18(AgI)
	5.880
	5.659
	DA15

	Ge-Zn-Se
	(GeSe3)90 - (ZnSe)10 - (Ag2Se)0
	4.360
	4.199
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)81 - (ZnSe)9 - (Ag2Se)10
	4.550
	4.489
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)72 - (ZnSe)8 - (Ag2Se)20
	4.680
	4.791
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)63 - (ZnSe)7 - (Ag2Se)30
	5.020
	5.110
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)54 - (ZnSe)6 - (Ag2Se)40
	5.582
	5.450
	DA16

	Ge-Zn-Se
	(GeSe3)80 - (ZnSe)20 - (Ag2Se)0
	4.450
	4.340
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)72 - (ZnSe)18 - (Ag2Se)10
	4.690
	4.627
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)56 - (ZnSe)14 - (Ag2Se)30
	5.280
	5.232
	DA16

	As-Sb-Se
	As35-Sb15-Se50
	4.990
	5.091
	DA17

	As-Sb-Se
	As30-Sb15-Se55
	4.983
	5.026
	DA17

	As-Sb-Se
	As25-Sb15-Se60
	4.980
	4.962
	DA17

	As-Sb-Se
	As20-Sb15-Se65
	4.920
	4.901
	DA17

	As-Sb-Se
	As10-Sb15-Se75
	4.850
	4.793
	DA17

	As-Sb-Se
	As35-Sb5-Se60
	4.730
	4.722
	DA17

	As-Sb-Se
	As30-Sb10-Se60
	4.860
	4.828
	DA17

	As-Sb-Se
	As22-Sb18-Se60
	5.040
	5.051
	DA17

	Te-Se
	(Te)8 - (Sn)0 - (Se)92
	4.376
	4.415
	DA18

	Te-Sn-Se
	(Te)7 - (Sn)1 - (Se)92
	4.301
	4.407
	DA18

	Te-Sn-Se
	(Te)6 - (Sn)2 - (Se)92
	4.309
	4.403
	DA18

	Te-Sn-Se
	(Te)5 - (Sn)3 - (Se)92
	4.314
	4.402
	DA18

	Te-Sn-Se
	(Te)4 - (Sn)4 - (Se)92
	4.318
	4.404
	DA18

	Te-Sn-Se
	(Te)3 - (Sn)5 - (Se)92
	4.325
	4.409
	DA18

	Ge-Se
	(Ge)10 - (Se)90 - (Te)0
	4.362
	4.287
	DA19

	Ge-Te-Se
	(Ge)10 - (Se)80 - (Te)10
	4.533
	4.462
	DA19

	Ge-Te-Se
	(Ge)10 - (Se)70 - (Te)20
	4.687
	4.625
	DA19

	Ge-Te-Se
	(Ge)10 - (Se)60 - (Te)30
	4.863
	4.777
	DA19

	Ge-Te-Se
	(Ge)10 - (Se)50 - (Te)40
	5.028
	4.921
	DA19

	Ge-Te-Se
	(Ge)10 - (Se)40 - (Te)50
	5.179
	5.057
	DA19

	As-S
	(As)2 - (S)3
	3.170
	3.192
	DA21

	As-Se-S
	(As)40 - (S)45- (Se)15
	3.530
	3.513
	DA21

	As-Se-S
	(As)40 - (S)30- (Se)30
	3.860
	3.838
	DA21

	As-Se-S
	(As)40 - (S)15- (Se)45
	4.200
	4.150
	DA21

	As-Se-S
	(As)32 - (S)34 - (Se)34
	3.700
	3.687
	DA21

	As-Se-S
	(As)24 - (S)38 - (Se)38
	3.610
	3.538
	DA21

	As-S
	(As)24 - (S)76
	2.670
	2.667
	DA21

	As-Se-S
	(As)24 - (S)57 - (Se)19
	3.129
	3.105
	DA21

	As-Se-S
	(As)24 - (S)19 - (Se)57
	4.050
	3.915
	DA21

	As-Se
	(As)24 - (Se)76
	4.460
	4.476
	DA21

	As-Se-S
	(As)18 - (S)41 - (Se)41
	3.510
	3.430
	DA21

	Ge-Se
	Ge20-Se80
	4.345
	4.304
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-19-Se76-In5
	4.552
	4.402
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-18-Se72-In10
	4.673
	4.493
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-17-Se68-In15
	4.715
	4.579
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-16-Se64-In20
	4.780
	4.661
	DA22

	Ge-Se
	Ge-16.67-Se83.34-In0
	4.235
	4.298
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-15.83-Se79.17-In5
	4.421
	4.396
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-15-Se75-In10
	4.637
	4.488
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-14.17-Se70.83-In15
	4.652
	4.574
	DA22

	Ge-In-Se
	Ge-13.33-Se66.67-In20
	4.615
	4.656
	DA22

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)5-(Ge)25-(Sb)5-(S)65
	3.100
	2.941
	DA24

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)1-(Ge)29-(Sb)5-(S)65
	3.000
	2.941
	DA24

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)1-(Ge)24-(Sb)5-(S)70
	2.890
	2.819
	DA24

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)5-(Ge)20-(Sb)10-(S)65
	3.210
	3.096
	DA24

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)10-(Ge)15-(Sb)10-(S)65
	3.260
	3.113
	DA24

	Ge-Ga-Sb-S
	(Ga)5-(Ge)20-(Sb)5-(S)70
	2.940
	2.819
	DA24

	Ge-Sb-Se
	(GeSe2)94-(Sb)6
	4.630
	4.467
	DA25

	Ge-Sb-Se
	(GeSe2)88-(Sb)12
	4.850
	4.663
	DA25

	Ge-Sb-Se
	(GeSe3.5)90-(Sb)10
	4.770
	4.573
	DA25

	Ge-Sb-Se
	(Ge28Sb12Se60)
	4.670
	4.660
	DA25

	Ge-Sn-S
	(Ge0.8Sn0.2S3)
	2.750
	2.674
	DA25

	Ge-Sn-S
	(Ge0.7Sn0.3S3)
	2.860
	2.742
	DA25

	Ge-Sn-S
	(Ge0.6Sn0.4S3)
	2.940
	2.818
	DA25

	Ge-Bi-S
	(Ge20Bi5S75)
	3.010
	2.970
	DA25

	Ge-Bi-S
	(Ge20Bi10S70)
	3.430
	3.471
	DA25

	Ge-Bi-S
	(Ge20Bi15S65)
	3.840
	3.943
	DA25

	Ge-Se
	(GeSe2)
	4.450
	4.328
	DA25

	Ge-Sn-Se
	(Ge0.9Sn0.1Se2)
	4.390
	4.369
	DA25

	Ge-S
	(Ge20S80)
	2.560
	2.447
	DA25

	Ge-S
	(GeS2)
	2.760
	2.776
	DA25

	Ge-Ga-S
	(GeS2)90-(Ga)10
	2.900
	2.942
	DA25

	Ge-Te
	(GeTe4)
	5.499
	5.506
	DA01

	Ge-Te-Ag
	(GeTe4)95-(Ag)5
	5.730
	5.690
	DA01

	Ge-Te-Ag
	(GeTe4)90-(Ag)10
	5.858
	5.880
	DA01

	Ge-Te-I
	(GeTe4)95-(I)5
	5.408
	5.516
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)95-(AgI)5
	5.587
	5.596
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)90-(AgI)10
	5.662
	5.699
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)87.5-(AgI)12.5
	5.680
	5.755
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)85-(AgI)15
	5.719
	5.814
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)82.5-(AgI)17.5
	5.728
	5.875
	DA01

	Ge-Te-Ag-I
	(GeTe4)80-(AgI)20
	5.760
	5.940
	DA01

	Ge-As-Se
	Ge11-As22-Se67
	4.488
	4.469
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge17.5-As11-Se71.5
	4.424
	4.372
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge11.5-As24-Se64.5
	4.495
	4.492
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge18-As23-Se59
	4.434
	4.492
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge22-As24-Se54
	4.449
	4.510
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge35-As15-Se50
	4.441
	4.439
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge39-As16-Se45
	4.571
	4.455
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge7.5-As15-Se77.5
	4.429
	4.392
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge12.5-As5-Se82.5
	4.384
	4.318
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge5-As30-Se65
	4.538
	4.550
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge7.5-As35-Se57.5
	4.450
	4.612
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge10-As30-Se60
	4.469
	4.557
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge12.5-As25-Se62.5
	4.493
	4.505
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge15-As20-Se65
	4.450
	4.505
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge20-As10-Se70
	4.412
	4.368
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge22.5-As5-Se72.5
	4.384
	4.336
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge10-As35-Se55
	4.471
	4.615
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge15-As25-Se60
	4.448
	4.509
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge22.5-As10-Se67.5
	4.394
	4.373
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge20-As20-Se60
	4.441
	4.464
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge25-As10-Se65
	4.363
	4.377
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge30-As10-Se60
	4.348
	4.386
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge25-As20-Se55
	4.425
	4.473
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge21-As30-Se49
	4.472
	4.576
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge27-As18-Se55
	4.424
	4.455
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge30-As20-Se50
	4.478
	4.481
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge35-As10-Se55
	4.400
	4.395
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge5-As10-Se85
	4.390
	4.344
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge7.5-As10-Se82.5
	4.391
	4.347
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge12.5-As10-Se77.5
	4.410
	4.355
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge17.5-As10-Se72.5
	4.422
	4.364
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge27.5-As10-Se62.5
	4.345
	4.382
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge22-As20-Se58
	4.430
	4.467
	DA26

	Ge-As-Se
	Ge33-As20-Se47
	4.491
	4.486
	DA26

	Ge-Te
	Ge20-Te80
	5.499
	5.506
	DA22

	Ge-In-Te
	Ge17-Te68-In15
	5.370
	5.586
	DA22

	Ge-Te
	Ge17-Te83
	5.540
	5.536
	DA22

	Ge-In-Te
	Ge16-Te79-In5
	5.430
	5.568
	DA22

	Ge-In-Te
	Ge14-Te71-In15
	5.540
	5.615
	DA22

	Ge-In-Te
	Ge13-Te67-In20
	5.550
	5.633
	DA22

	As-Se-Te
	As0.4 Se0.35 Te0.25
	4.990
	5.078
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	As0.4 Se0.35 Te0.25 Cu.05
	5.180
	5.196
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	As0.4 Se0.35 Te0.25 Cu.075
	5.250
	5.254
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	As0.4 Se0.35 Te0.25 Cu.1
	5.300
	5.311
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	As0.4 Se0.35 Te0.25 Cu.125
	5.350
	5.367
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	As0.4 Se0.35 Te0.25 Cu.15
	5.400
	5.422
	DA30

	Ge-Sb-S
	Ge40-Sb5-S55
	3.260
	3.182
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge35-Sb10-S55
	3.410
	3.338
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge35-Sb5-S60
	3.150
	3.063
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge30-Sb15-S55
	3.550
	3.515
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge30-Sb10-S60
	3.270
	3.218
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge25-Sb20-S55
	3.690
	3.707
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge25-Sb15-S60
	3.410
	3.395
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge25-Sb10-S65
	3.120
	3.097
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge25-Sb7.5-S67.5
	3.000
	2.956
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge23-Sb12-S65
	3.188
	3.165
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge20-Sb25-S55
	3.850
	3.911
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge20-Sb20-S60
	3.540
	3.586
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge15-Sb25-S60
	3.690
	3.789
	DA31

	Ge-Sb-S
	Ge15-Sb20-S65
	3.430
	3.464
	DA31

	Si-As-Te
	Si37-As30-Te33
	4.240
	4.341
	DA32

	Si-As-Te
	Si35-As25-Te40
	4.330
	4.453
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As23-Te35-Se5-Ag2
	4.340
	4.415
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As23-Te30-Se10-Ag2
	4.260
	4.313
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As23-Te20-Se20-Ag2
	4.100
	4.125
	DA32

	Si-As-Te-Ag
	Si35-As20-Te40-Ag5
	4.500
	4.639
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As20-Te18-Se22-Ag5
	4.150
	4.200
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As17-Te15-Se25-Ag8
	4.250
	4.258
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te18-Se22-Ag10
	4.360
	4.389
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te10-Se30-Ag10
	4.270
	4.241
	DA32

	As-Se-Te
	1(As0.40Se0.35Te0.25)
	4.990
	5.078
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	0.95(As0.40Se0.35Te0.25) + 0.05 Cu
	5.180
	5.203
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	0.925(As0.40Se0.35Te0.25) + 0.075 Cu
	5.250
	5.268
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	0.9(As0.40Se0.35Te0.25) + 0.1 Cu
	5.300
	5.336
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	0.875(As0.40Se0.35Te0.25) + 0.125 Cu
	5.350
	5.406
	DA30

	As-Se-Te-Cu
	0.85(As0.40Se0.35Te0.25) + 0.15 Cu
	5.400
	5.480
	DA30

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   0/100
	4.280
	4.275
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   5/95
	4.310
	4.280
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   10/90
	4.340
	4.287
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   15/85
	4.360
	4.295
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   20/80
	4.370
	4.304
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   25/75
	4.360
	4.313
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   30/70
	4.320
	4.322
	DA34

	Ge Se
	Ge/Se Ratio   40/60
	4.360
	4.340
	DA34

	Ge Sb Se
	(Ge28Sb12Se60)
	4.740
	4.660
	DA35

	Ge Sb Se Ag
	(Ge28Sb12Se60)0.95 + (Ag)0.05
	5.000
	4.887
	DA35

	Ge Sb Se Ag
	(Ge28Sb12Se60)0.9 + (Ag)0.1
	5.250
	5.122
	DA35

	Ge Sb Se Ag
	(Ge28Sb12Se60)0.85 + (Ag)0.15
	5.500
	5.365
	DA35

	Ge Sb Se Ag
	(Ge28Sb12Se60)0.8 + (Ag)0.2
	5.800
	5.619
	DA35

	Ge As Se Pb
	(Ge33As12Se55)0.99 + (Pb)0.01
	4.540
	4.476
	DA35

	Ge As Se Pb
	(Ge33As12Se55)0.97 + (Pb)0.03
	4.700
	4.622
	DA35

	Ge As Se Pb
	(Ge33As12Se55)0.95+ (Pb)0.05
	4.850
	4.779
	DA35

	Ge As Se Pb
	(Ge33As12Se55)0.93 + (Pb)0.07
	5.100
	4.947
	DA35

	Ge As Se Pb
	(Ge33As12Se55)0.91 + (Pb)0.09
	5.300
	5.124
	DA35

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As23-Te25-Se15-Ag2
	4.170
	4.217
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As20-Te35-Se5-Ag5
	4.450
	4.526
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As20-Te30-Se10-Ag5
	4.280
	4.424
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As20-Te20-Se20-Ag5
	4.220
	4.236
	DA32

	Si-As-Te-Ag
	Si35-As17-Te40-Ag8
	4.710
	4.753
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As17-Te35-Se5-Ag8
	4.580
	4.639
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As17-Te30-Se10-Ag8
	4.470
	4.537
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As17-Te28-Se12-Ag8
	4.430
	4.498
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As17-Te20-Se20-Ag8
	4.280
	4.349
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te35-Se5-Ag10
	4.720
	4.716
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te30-Se10-Ag10
	4.610
	4.613
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te25-Se15-Ag10
	4.490
	4.517
	DA32

	Si-As-Te-Se-Ag
	Si35-As15-Te20-Se20-Ag10
	4.390
	4.426
	DA32

	Ge-Se-Sb-Te
	(GeSe2)90 (Sb2Te3)10
	4.498
	4.516
	DA37

	Ge-Se-Sb-Te-Pb
	(GeSe2)90 (PbSb2Te4)10
	4.530
	4.579
	DA37

	Ge-Se-Sb-Te-Pb
	(GeSe2)85.5  (Sb2Te3)4.5 (PbSb2Te4)10
	4.648
	4.665
	DA37

	Ge-Se-Sb-Te-Pb
	(GeSe2)81  (Sb2Te3)9  (PbSb2Te4)10
	4.745
	4.757
	DA37

	Ge-Se-Sb-Te-Pb
	(GeSe2)72  (Sb2Te3)18  (PbSb2Te4)10
	5.046
	4.948
	DA37

	Ge-Se-Sb-Te-Pb
	(GeSe2)72  (Sb2Te3)8  (PbSb2Te4)20
	4.925
	5.007
	DA37

	Ge-Bi-Se-Cd 
	(GeSe2)81(Bi2Se3)9(CdSe)10
	4.840
	4.837
	DA16

	Ge-Bi-Se-Cd
	(GeSe2)85.5(Bi2Se3)4.5(CdSe)10
	4.750
	4.703
	DA16

	Ge-Bi-Se-Cd
	(GeSe2)80.75(Bi2Se3)14.25(CdSe)5
	4.900
	4.866
	DA16

	Se-Zn
	Se98Zn2
	3.980
	4.123
	DA16

	Se-S-Zn
	Se87S10Zn3
	3.700
	3.806
	DA16

	Se-S-Zn 
	Se77S20Zn3
	3.500
	3.605
	DA16

	Se-S-Zn
	Se73S25Zn2
	3.480
	3.510
	DA16

	Se-S-Zn
	Se71S25Zn4
	3.420
	3.528
	DA16

	Se-S-Zn
	Se67S30Zn3
	3.380
	3.425
	DA16

	Ge-Se-Zn
	Ge2Se96Zn2
	3.990
	4.125
	DA16

	Ge-Se-Zn
	Ge10Se88Zn2
	4.020
	4.133
	DA16

	Ge-Se-Zn
	Ge20Se78Zn2
	4.040
	4.147
	DA16

	Ge-Se-Zn
	Ge29Se69Zn2
	4.070
	4.161
	DA16

	Ge-Se-Zn
	Ge39Se59Zn2
	4.120
	4.176
	DA16

	Ge-Sb-Se-Cd
	(GeSe2)72 (Sb2Se3)18(CdSe)10
	4.600
	4.737
	DA16

	Ge-Sb-Se-Cd
	(GeSe2)42(Sb2Se3)28(CdSe)30
	5.130
	5.266
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)81 (ZnSe)9 (Ag2Se)10
	4.550
	4.489
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)72 (ZnSe)8 (Ag2Se)20
	4.680
	4.789
	DA16

	Ge-Zn-Se-Ag
	(GeSe3)56 (ZnSe)14 (Ag2Se)30
	5.280
	5.232
	DA16

	Ge-Sb-Se
	(Ge)28 - (Sb)12 - (Se)60
	4.680
	4.660
	DA20

	As-Se
	(As)40 - (Se)60
	4.630
	4.661
	DA20

	Ge-As-Se
	Ge33-As12-Se55
	4.410
	4.408
	DA38

	Ge-As-Se-Te
	Ge30-As32-Se13-Te25
	4.840
	5.036
	DA38

	Ge-As-Se
	Ge10-As40-Se50
	4.470
	4.674
	DA38

	Ge-As-Se
	Ge22-As20-Se58
	4.440
	4.467
	DA38

	As-Si-Te
	As15-Si10-Te75
	5.363
	5.343
	DA08

	As-Si-Te
	As30-Si10-Te60
	5.258
	5.311
	DA08

	As-Si-Te
	As35-Si10-Te55
	5.279
	5.302
	DA08

	As-Si-Te
	As45-Si10-Te45
	5.105
	5.280
	DA08

	As-Si-Te
	As50-Si10-Te40
	5.125
	5.268
	DA08

	As-Si-Te
	As10-Si15-Te75
	5.299
	5.207
	DA08

	As-Si-Te
	As15-Si15-Te70
	5.176
	5.187
	DA08

	As-Si-Te
	As20-Si15-Te65
	5.135
	5.171
	DA08

	As-Si-Te
	As27-Si14-Te59
	5.207
	5.185
	DA08

	As-Si-Te
	As30-Si15-Te55
	5.094
	5.144
	DA08

	As-Si-Te
	As35-Si15-Te50
	5.094
	5.131
	DA08

	As-Si-Te
	As45-Si15-Te40
	4.920
	5.100
	DA08

	As-Si-Te
	As50-Si15-Te35
	4.941
	5.082
	DA08

	As-Si-Te
	As5-Si20-Te75
	5.115
	5.082
	DA08

	As-Si-Te
	As25-Si20-Te55
	4.889
	4.990
	DA08

	As-Si-Te
	As30-Si20-Te50
	4.889
	4.973
	DA08

	As-Si-Te
	As45-Si20-Te35
	4.848
	4.774
	DA08

	As-Si-Te
	As24-Si26-Te50
	4.715
	4.787
	DA08

	As-Si-Te
	As30-Si25-Te45
	4.746
	4.795
	DA08

	As-Si-Te
	As35-Si25-Te40
	4.766
	4.772
	DA08

	As-Si-Te
	As40-Si25-Te35
	4.654
	4.747
	DA08

	As-Si-Te
	As45-Si25-Te30
	4.628
	4.721
	DA08

	As-Si-Te
	As20-Si30-Te50
	4.628
	4.666
	DA08

	As-Si-Te
	As40-Si30-Te30
	4.590
	4.583
	DA08

	As-Si-Te
	As40-Si35-Te25
	4.325
	4.349
	DA08

	As-Si-Te
	As50-Si13-Te37
	5.061
	5.157
	DA08

	Se
	Se 100
	4.270
	4.275
	DA36

	S-Se
	S10-Se90
	4.063
	3.939
	DA36

	S-Se
	S30-Se70
	3.612
	3.550
	DA36

	S-Se
	S45-Se55
	3.275
	3.254
	DA36

	S-Se
	S60-Se40
	2.916
	2.921
	DA36

	S-Se 4.283
	S75-Se25
	2.548
	2.560
	DA36

	Se-I
	Se99.5 -I0.5
	4.277
	4.282
	DA36

	Se-I
	Se99.0 -I1.0
	4.277
	4.289
	DA36

	Se-I
	Se98.5 -I1.5
	4.283
	4.297
	DA36

	Se-I
	Se98.0 -I2.0
	4.283
	4.305
	DA36

	Se-I
	Se97.0 -I3.0
	4.287
	4.322
	DA36

	Ge-Ga-Se-Pb
	90(GeSe2)-5(Ga2Se3)-5(PbSe)
	4.430
	4.439
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	80(GeSe2)-10(Ga2Se3)-10(PbSe)
	4.560
	4.564
	DA40

	Ge-Ga-Se
	80(GeSe2)-20(Ga2Se3)
	4.390
	4.370
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	75(GeSe2)-5(Ga2Se3)-20(PbSe)
	4.950
	4.848
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	75(GeSe2)-18.75(Ga2Se3)-6.25(PbSe)
	4.630
	4.497
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	70(GeSe2)-10(Ga2Se3)-20(PbSe)
	4.960
	4.841
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	70(GeSe2)-20(Ga2Se3)-10(PbSe)
	4.570
	4.588
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	66.67(GeSe2)-16.67(Ga2Se3)-16.67(PbSe)
	4.930
	4.751
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	60(GeSe2)-15(Ga2Se3)-25(PbSe)
	5.310
	4.995
	DA40

	Ge-Ga-Se-Pb
	60(GeSe2)-30(Ga2Se3)-10(PbSe)
	4.640
	4.625
	DA40

	Ge-Ga-Se
	90(GeSe2)-10(Ga2Se3)
	4.200
	4.336
	DA40

	Ge-Ga-Se
	85(GeSe2)-15(Ga2Se3)
	4.360
	4.351
	DA40

	Ge-Ga-Se
	80(GeSe2)-20(Ga2Se3)
	4.390
	4.370
	DA40

	Ge-Ga-Se
	75(GeSe2)-25(Ga2Se3)
	4.390
	4.392
	DA40

	Ge-In-Se
	90(GeSe2)-0(Ga2Se3)-10(In2Se3)
	4.390
	4.443
	DA40

	Ge-In-Se
	85(GeSe2)-0(Ga2Se3)-15(In2Se3)
	4.430
	4.492
	DA40

	Ge-In-Se
	80(GeSe2)-0(Ga2Se3)-20(In2Se3)
	4.580
	4.535
	DA40

	Ge-In-Se
	70(GeSe2)-0(Ga2Se3)-30(In2Se3)
	4.710
	4.612
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	80(GeSe2)-5(Ga2Se3)-15(In2Se3)
	4.550
	4.486
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	80(GeSe2)-10(Ga2Se3)-10(In2Se3)
	4.490
	4.443
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	80(GeSe2)-15(Ga2Se3)-5(In2Se3)
	4.430
	4.405
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	75(GeSe2)-5(Ga2Se3)-20(In2Se3)
	4.640
	4.529
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	75(GeSe2)-6.25(Ga2Se3)-18.75(In2Se3)
	4.560
	4.518
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	75(GeSe2)-18.75(Ga2Se3)-6.25(In2Se3)
	4.490
	4.430
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	70(GeSe2)-20(Ga2Se3)-10(In2Se3)
	4.520
	4.469
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	70(GeSe2)-25(Ga2Se3)-5(In2Se3)
	4.450
	4.442
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	65(GeSe2)-10(Ga2Se3)-25(In2Se3)
	4.700
	4.569
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	65(GeSe2)-25(Ga2Se3)-10(In2Se3)
	4.530
	4.487
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	60(GeSe2)-10(Ga2Se3)-30(In2Se3)
	4.720
	4.604
	DA40

	Ge-Ga-In-Se
	60(GeSe2)-15(Ga2Se3)-25(In2Se3)
	4.650
	4.575
	DA40

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.1-Te0.8 ) 95
	5.567
	5.472
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.2-Te0.7 ) 95
	5.496
	5.447
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.3-Te0.6 ) 95
	5.428
	5.434
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.4-Te0.5 ) 95
	5.342
	5.422
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.5-Te0.4 ) 95
	5.304
	5.407
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.1-As0.6-Te0.3 ) 95
	5.268
	5.387
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.2-As0.1-Te0.7 ) 95
	5.428
	5.372
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.2-As0.2-Te0.6 ) 95
	5.333
	5.343
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.2-As0.3-Te0.5 ) 95
	5.238
	5.325
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.2-As0.4-Te0.4 ) 95
	5.201
	5.307
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 5 - ( Ge0.2-As0.5-Te0.3 ) 95
	5.144
	5.286
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.1-Te0.8 ) 90
	5.485
	5.400
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.2-Te0.7 ) 90
	5.367
	5.373
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.3-Te0.6 ) 90
	5.323
	5.357
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.4-Te0.5 ) 90
	5.224
	5.342
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.5-Te0.4 ) 90
	5.136
	5.324
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.1-As0.6-Te0.3 ) 90
	5.110
	5.303
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.2-As0.1-Te0.7 ) 90
	5.334
	5.303
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.2-As0.2-Te0.6) 90
	5.223
	5.272
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.2-As0.3-Te0.5) 90
	5.199
	5.251
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.2-As0.4-Te0.4) 90
	5.122
	5.231
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 10 - ( Ge0.2-As0.5-Te0.3) 90
	5.079
	5.208
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.1-Te0.8) 86
	5.413
	5.349
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.2-Te0.7) 86
	5.359
	5.320
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.3-Te0.6) 86
	5.259
	5.302
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.4-Te0.5) 86
	5.203
	5.285
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.5-Te0.4) 86
	5.104
	5.267
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.1-As0.6-Te0.3) 86
	5.058
	5.244
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.2-As0.1-Te0.7) 86
	5.280
	5.255
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.2-As0.2-Te0.6) 86
	5.199
	5.222
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.2-As0.3-Te0.5) 86
	5.138
	5.199
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.2-As0.4-Te0.4) 86
	5.026
	5.178
	DA39

	Se-(Ge-As-Te)
	Se 14 - ( Ge0.2-As0.5-Te0.3) 86
	4.999
	5.154
	DA39

	Ge-As-S
	Ge6-As36-S58
	3.150
	3.209
	DA41

	As-Sb-S
	As36-Sb6-S58
	3.410
	3.373
	DA41

	Ge-Sb-S
	Ge23-Sb7-S70
	2.930
	2.880
	DA41

	Ge-Ga-Se-Cs-Cl
	70GeSe2 - 20Ga2Se3 - 10CsCl
	4.274
	4.279
	DA42

	Ge-Ga-S-Se-Cs-Cl
	70GeSe2 - 20Ga2S3 - 10CsCl
	3.907
	3.747
	DA42

	Ge-Ga-Se
	70GeSe2 - 30Ga2Se3
	4.400
	4.415
	DA42

	Ge-Ga-S-Se
	70GeSe2 - 30Ga2S3
	3.900
	3.725
	DA42

	Ge-Ga-Se
	77.778GeSe2 - 22.222Ga2Se3
	4.380
	4.379
	DA42

	Ge-Ga-S-Se
	77.778GeSe2 - 22.222Ga2S3
	3.930
	3.809
	DA42

	Ge-Ga-S
	80GeS2 - 20Ga2S3 
	2.789
	2.843
	DA43

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	(80GeS2 - 20Ga2S3)95 - (CsCl)5
	2.951
	2.872
	DA43

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	(80GeS2 - 20Ga2S3)90 - (CsCl)10
	2.959
	2.896
	DA43

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	(80GeS2 - 20Ga2S3)85 - (CsCl)15
	2.977
	2.914
	DA43

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	(80GeS2 - 20Ga2S3)80 - (CsCl)20
	2.972
	2.927
	DA43

	Ge-Ga-S
	25(Ga2S3)-75(GeS2)
	2.784
	2.867
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-65(GeS2)-10(CsCl)
	2.960
	2.910
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-62.5(GeS2)-12.5(CsCl)
	2.990
	2.920
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-50(GeS2)-25(CsCl)
	3.050
	2.961
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-37.5(GeS2)-37.5(CsCl)
	3.103
	2.992
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-30(GeS2)-45(CsCl)
	3.135
	3.004
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	25(Ga2S3)-25(GeS2)-50(CsCl)
	3.175
	3.010
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	30(Ga2S3)-50(GeS2)-20(CsCl)
	3.021
	2.969
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	35(Ga2S3)-35(GeS2)-30(CsCl)
	3.105
	3.021
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	35(Ga2S3)-25(GeS2)-40(CsCl)
	3.124
	3.043
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	37.5(Ga2S3)-20(GeS2)-42.5(CsCl)
	3.144
	3.059
	DA44

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	15(Ga2S3)-45(GeS2)-40(CsCl)
	3.045
	2.951
	DA44

	Ge-Sb-S
	(GeS2-Sb2S3)100 (CsCl)0
	3.660
	3.727
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)95 (CsCl)5
	3.560
	3.681
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)90 (CsCl)10
	3.560
	3.633
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)85 (CsCl)15
	3.520
	3.582
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)80 (CsCl)20
	3.520
	3.531
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)75 (CsCl)25
	3.370
	3.479
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)70 (CsCl)30
	3.350
	3.427
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)65 (CsCl)35
	3.260
	3.376
	DA45

	Ge-Sb-S-Cs-Cl
	(GeS2-Sb2S3)60 (CsCl)40
	3.230
	3.326
	DA45

	Ge-Ga-S
	[GeS2]0.80[Ga2S3]0.20
	2.800
	2.813
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).95 (CsCl).05
	2.910
	2.845
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).925 (CsCl).075
	2.930
	2.859
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).90 (CsCl).10
	2.920
	2.871
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).875 (CsCl).125
	2.960
	2.882
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).85 (CsCl).15
	2.960
	2.892
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).825 (CsCl).175
	2.970
	2.900
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).8 (CsCl).2
	3.040
	2.908
	DA46

	Ge-Ga-S-Cd-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).95 (CdI2).05
	3.000
	3.034
	DA46

	Ge-Ga-S-Cd-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).925 (CdI2).075
	3.090
	3.148
	DA46

	Ge-Ga-S-Cd-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).9 (CdI2).1
	3.190
	3.264
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).95 (CsI).05
	2.950
	2.900
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).925 (CsI).075
	3.020
	2.941
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).9 (CsI).1
	3.070
	2.981
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).875 (CsI).125
	3.090
	3.019
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).85 (CsI).15
	3.100
	3.056
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).825 (CsI).175
	3.130
	3.091
	DA46

	Ge-Ga-S-Cs-I
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).8 (CsI).2
	3.160
	3.125
	DA46

	Ge-Ga-S-Cd-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).95 (CdCl2).05
	2.860
	2.959
	DA46

	Ge-Ga-S-Cd-Cl
	([GeS2]0.80[Ga2S3]0.20).925 (CdCl2).075
	2.940
	3.035
	DA46

	As-S
	As40S60
	3.200
	3.192
	DA47

	As-S-Se
	As40S45Se15
	3.560
	3.513
	DA47

	As-S-Se
	As40S30Se30
	3.920
	3.838
	DA47

	As-S-Se
	As40S15Se45
	4.270
	4.150
	DA47

	As-Se
	As40Se60
	4.590
	4.661
	DA47

	As-S-Se
	As32S34Se34
	3.740
	3.687
	DA47

	As-S-Se
	As24S38Se38
	3.630
	3.538
	DA47

	As-S-Se
	As18S41Se41
	3.500
	3.430
	DA47

	As-S
	As24S76
	2.670
	2.667
	DA47

	As-S-Se
	As24S57Se19
	3.110
	3.105
	DA47

	As-S-Se
	As24S19Se57
	4.050
	3.915
	DA47

	As-Se
	As24Se76
	4.460
	4.476
	DA47

	As-S-Se
	As14S43Se43
	3.430
	3.361
	DA47



Note: Details for the glass compositions used in our study (see Figure 1)
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